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CD3H7X规格书 

产品特征 
 电流转换比（CTR）范围：80%～

600% (IF=5mA,VCE=5V)

 输入-输出高隔离电压(VISO=3750

Vrms)

 封装形式：SSOP4

应用领域 
 多轨负载点调节

 FPGA、DSP和ASIC应用

功能描述 
CD3H7X是一款由发光二极管和光电

晶体管组成的光电耦合器。以光为媒介

传输电信号的器件，当输入端加电信号

时发光器发出光线，受光器接受光线之

后产生光电流，从输出端流出，从而实

现了“电-光-电”的转换。CD3H7X具有体

积小、寿命长、无触点，抗干扰能力

强，输出和输入间绝缘耐高压，单向传

输信号等优点，在电子产品上获得广泛

的应用。

产品用于电气绝缘、电平转换、级

间耦合、开关电路、信号隔离、脉冲信

号放大、远距离信号传输、输入输出接

口中。在开关电源中，利用线性光耦合

器可构成电压反馈电路，通过调节控制

端电流来改变占空比，达到精密稳压目

的。
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引脚框图 

 

SSOP4 

绝对最大额定值 
参数 符号 额定值 单位 

输入 

正向电流 IF 50 mA 

峰值正向电流(1μs , pulse) IFP 1 A 

反向电压 VR 6 V 

功耗 PD 70 mW 

额定值降低因子(在TA=90°C 以上) PDD 2.0 mW/℃ 

热阻(结-环境) RthJ-A 325 ℃/W 

热阻(结-壳) RthJ-C 200 ℃/W 

输出 

集电极功耗 PC 150 mW 

额定值降低因子(在TA=70°C 以上) PCD 3.1 mW/℃ 

集电极电流 IC 50 mA 

集电极-发射极电压 VCEO 80 V 

发射极-集电极电压 VECO 7 V 

推荐工作条件 
总功耗 ............................................................................................................ 200 mW 

隔离电压 ........................................................................................................ 3750 Vrms 

焊接温度 ........................................................................................................ 260℃ 

工作温度 ........................................................................................................ -40℃ ~ +85℃ 

贮存温度 ........................................................................................................ -55℃ ~ +125℃ 
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电特性 
符号 特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位 

输入 

VF 正向电压 IF=20mA - 1.2 1.4 V 

IR 反向电流 VR=4V - - 10 µA 

CT 终端电容 V=0V、f=1kHz - 30 250 pF 

输出 

ICEO 集电极暗电流 VCE=20V - - 100 nA 

BVCEO 
集电极-发射极击穿电

压 
IC=0.1mA、IF=0mA 80 - - V 

BVECO 
发射极-集电极击穿电

压 
IE=0.1mA、IF=0mA 7 - - V 

传输特性 

CTR 电流转换比 IF=5mA、VCE=5V 80 - 600 % 

VCE(sat) 
集电极-发射极饱和压

降 
IF=10mA、IC=1mA - 0.1 0.2 V 

RISO 隔离电阻 
DC500V、

40~60%R.H. 
5x1010 1x1011 - Ω 

CF 浮动电容 V=0V、 f=1MHz - 0.3 1.0 pF 

tr 上升时间 VCE=2V， IC=2mA，
RL=100Ω 

- 5 18 µs 

tf 下降时间 - 3 18 µs 

tON 开启时间 VCE=10V， 
IC=2mA，RL=100Ω 

- 3 - µs 

tOFF 关断时间 - 3 - µs 

注1：测试条件TA=25℃，CTR=IC/IF×100%。 
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测试线路图 

 

典型光电测试曲线 
  

Fig.1 相对电流转换比 vs 环境温度曲线图 Fig.2 正向电流 vs 正向电压曲线图 

环境温度TA（℃） 
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Fig.3 相对集电极电流 vs 正向电流曲线图 

Fig.5 相对集电极电流 vs 环境温度曲线图 Fig.6 集电极电流 vs 集电极-发射电压曲线图 

Fig.4 相对电流转换比 vs 正向电流曲线图 

环境温度TA（℃） 
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Fig.7 响应时间 vs 负载电阻曲线图 Fig.8 集电极暗电流 vs 环境温度曲线图 

Fig.9 集电极-发射极饱和压降 vs 环境温度曲线图 

环境温度TA（℃） 

环境温度TA（℃） 
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回流焊温度曲线图 

 

 
符号 最小值 最大值 单位 

预热温度 TS 150 200 ℃ 

预热时间 tS 60 120 S 

上升速率（TL to TP) - - 3 ℃/S 

液相线时间 TL 217 ℃ 

高于TL的时间 tL 60 150 S 

峰值温度 TP - 260 ℃ 

TC介于(TP-5)和TP的时

间 
tP - 30 S 

下降速率（TL to TP) - - 6 ℃/S 
 

外形尺寸图 

L

俯视图

左视图主视图

c

符号 最小值 标称值 最大值

A -- -- 2.00

b 0.30 0.40 0.50

c -- 0.20 --

D 2.50 2.70 2.90

E -- 4.40 --

e -- 1.27 --

L 0.50 -- --

E

D

A

e

b

 
 SSOP4
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订购信息 
产品编码 CTR分档（%） 封装形式 

CD3H7BI 130-260 SSOP4 

CD3H7CI 200-400 SSOP4 

CD3H7DI 300-600 SSOP4 
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声明 
  

1、本产品不可用于军事、飞机、汽车、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死

亡的设备或装置。如需应用于以上特定设备或装置的高可靠性产品，请联系我司销售人员获

取相关数据手册及样品。 

2、本公司的所有产品，任何由于使用不当或在使用过程中超过--即使瞬间超过额定值-

-（如最大值、工况范围，或其他参数）而造成损坏，本公司不承担质量责任。 

3、本公司持续不断改进产品质量、可靠性、功能或设计，保留规格书的更改权。 

4、未经本公司授权，不得进行规格书的全部或者部分复制。 


